






























专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板及其制备方法，以及OLED显示装置

公开(公告)号 US10566401 公开(公告)日 2020-02-18

申请号 US15/740606 申请日 2017-07-13
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优先权 201710509893.6 2017-06-28 CN

其他公开文献 US20190006448A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本公开公开了一种薄膜晶体管阵列基板，其包括设置在基础基板上的有
源层，其中，所述有源层包括位于同一结构层中的第一有源区和第二有
源区，所述第一有源区具有包括多晶硅的材料。 -硅，并包括第一沟道
区，分别位于第一沟道区两侧的第一源极区和第一漏极区，第一源极区
具有设置在其上的第一接触层，第一漏极区 具有设置在其上的第二接触
层，并且第一接触层和第二接触层的材料均为硼掺杂的多晶硅； 第二有
源区具有包括金属氧化物半导体的材料，并且包括分别位于第二沟道区
的两侧的第二沟道区和第二源极区和第二漏极区。 本公开还公开了一种
如上所述的薄膜晶体管阵列基板的制备方法，以及包括该阵列基板的
OLED显示装置。
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